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第一章 软件安装

本软件是绿色软件，无需安装，解压缩后可直接使用，但路径中不能有空格，否则

可能导致编译错误，操作方法如下（以 V2.1.3b版本为例，其他版本与此类似）：

1、将“IDE_V1.2.3b.rar”文件复制到桌面上(或任意其他目录)，然后右键单击压缩包图

标，在弹出的菜单中选择“解压到当前文件夹”，得到“IDE_V1.2.3b”文件夹。

2、将“IDE_V1.2.3b”文件夹复制到任何其他目录中即可完成安装。注意：此路径中不

可以有空格，否则编译可能出错。

3、双击打开“IDE_V1.2.3b”文件夹，内容如下所示：
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4. 双击 IDE.exe即可运行 IDE，运行后界面如下所示：
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第二章 软件简介

软件运行后界面各部分如下所示：

软件主界面分以下几个部分：

一、菜单栏

二、工具栏

工具栏有以下几种：

1）通用工具栏

2）导航工具栏
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3）调试工具栏

4）设置工具栏

5）编译工具栏

三、项目管理窗口

项目管理器中显示所有打开的项目，可同时显示多个项目，当前项目和当前打开的文

件都可以高亮显示，编译、仿真、下载等都是针对当前打开的项目进行操作。
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四、输出窗口

IDE在编译过程中产生的输出信息会显示在该窗口中，如下图所示：

五、主窗口

主窗口主要是编辑和调试代码的窗口，打开的文档会显示在该窗口中，如下图所示：

光标所在当前行会以黄色背景高亮显示，如上图所示。
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第三章 新建项目

一、新建空白项目

可以通过以下几种方式新建空白项目：

方式一：

如下图 1所示，选择“文件”——>“新建”——>“项目”菜单。

方式二：

如上图 2所示，在项目管理窗口中右键单击空白处，在弹出菜单中选择“新建项目”。

方式三：

如下图 3所示，选择“项目”——>“新建项目”菜单。

图 1 图 2

图 3
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方式四：

在项目管理窗口中，右键单击空白处，在弹出菜单中选择“添加文件”，弹出打开文件对

话框，选择好需要添加的文件，如下图 4所示：

文件添加之后如下所示，此时，芯片名称是空的，如下图 5所示：

当单击编译按钮编译项目的时候，会弹出“选择芯片”对话框，当选择好芯片，点击

确认之后，会弹出“配置字”界面，设置好配置字并点击“确定”按钮后，即可自动创建

项目并编译。

图 4

图 5
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二、根据模板新建项目

如下图所示，当在新建项目界面选择芯片后，会在窗口右侧显示所选芯片所有可用的

模板，分为两种模板：C语言模板和汇编语言模板：

当选择好模板，并填写好项目名称和路径后，单击确定按钮。此时，可以看到软件已

经帮助我们新建了一个项目，并且项目中已经包含了源程序，此源程序的功能与选择的模

板是一致的，现在直接可以编译新建的工程，如下图所示：
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第四章 编译项目

一、配置字设置

当创建好项目，首先需要设置芯片配置字（用方式四创建项目时不需要重新设置配置

字），设置方法如下图所示：

设置好的配置字在编译的时候会保存在 ccs文件中。
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二、编译模式设置

在编译前，需要设置好编译模式，如下图所示：

编译模式说明：

总共有三种编译模式(这几种模式只影响 PIC兼容系列芯片的 C项目，对汇编项目和松翰兼容系

列芯片没有影响)：

1、Compatible模式：该模式主要用于编译使用老版 IDE创建的 HS23F2211系列的 C项目，对

汇编项目无影响，对于老版软件创建的其他芯片的汇编语言项目和C项目无影响。

2、Debug模式：如果 C项目选择该模式编译，则编译后会产生仿真信息，可以进行仿真，否则

编译后无法仿真，对于 PIC兼容系列芯片，该选项会自动将优化等级设定为 DEBUG。

3、Release模式：如果 C项目选择该模式编译，则用户可以在编译器全局设置中选择优化等级，

以输出最优的代码，如下图所示：
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三、编译

在确认源文件及配置项无误后，就可以开始编译项目，编译的时候既可以选择编译菜

单中的编译命令，也可以选择工具栏中的编译按钮开始编译，编译完成后，会在输出窗口

中显示编译结果，如下图所示：
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编译失败时的提示界面：

在编译的过程中，可能需要反复修改源代码，直到最终编译成功为止，编译成功后，

会在项目路径下生成 ccs文件，如下图所示：

当编译成功，产生 ccs文件之后，就可以用烧录软件打开 ccs 文件进行量产烧录。
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第五章 调试项目

说明：

若项目需要仿真，在编译的时候，编译配置选项必须选择为 debug模式，否则无法仿真，

如下图所示：

调试工具栏按钮功能如下所示：

一、开始仿真

方式一：选择“调试”——>“开始调试”菜单，进入调试模式。

方式二；点击工具栏“开始调试”按钮进入调试模式。
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如下图所示：

在仿真之前，必须编译成功，否则在进入仿真的时候，会报以下错误：



Ver.1.0

第 15 页 共 36 页

进入仿真模式之后，软件界面如下：

汇编语言调试界面：

C语言调试界面：

说明：汇编语言调试界面中不显示反汇编窗口。



Ver.1.0

第 16 页 共 36 页

二、全速运行

在全速运行的过程，不可以断开软件与设备的连接，否则仿真会自动退出。单击界面

上的停止按钮，可退出全速运行状态，并停止在当前程序指针所指的行上面。

三、添加断点

可通过以下几种方式添加断点：

1、在代码编辑窗口，鼠标左键单击行号最左侧区域，可设置和删除断点，如下图所示：
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2、在代码编辑窗口，鼠标右键单击要添加断点的行，在弹出菜单中选择“切换断点”命

令，如下图所示：

3、在代码编辑区域，将光标移动到需要添加断点的行，按下 F9快捷键，即可快速设置

或删除断点。

4、在代码编辑区域，将光标移动到需要添加断点的行，点击工具栏中的设置断点按钮即

可设置断点。

四、删除断点

断点的删除方式与以上介绍的添加断点的方式类似，在此不在赘述，请参考以上设置断点

的方式。

说明：

1、在 C语言仿真的时候，对于 HS2300-P系列、HS23P1800系列、HS16F3211系列、HS16F3612

系列等与 PIC兼容的芯片，可以在 C语言代码界面和反汇编代码界面设置断点。
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2、在 C语言仿真的时候，对于 HS26P10 系列、HS23P2710系列、HS23P6620系列、HS23P6625

系列、HS23P6631系列、HS23P63系列、HS23P65系列、HS23P36系列、HS23P56系列、HS26F2728

系列与松翰兼容的芯片，只能在反汇编窗口中设置断点，在 C代码中设置的断点无效，运行不会

在断点处停止。

C语言和反汇编窗口设置断点如下图所示：

光标在哪个窗口就表示在哪个窗口设置断点。
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五、变量添加监视

在调试过程中，如果需要查看某个变量的值的话，可以将该变量添加到监视界面中查

看，操作如下，先选中需要添加的变量，如下图中的 EEDATL，选中之后在该变量上面右

单击鼠标，在弹出菜单中选择“添加到监视窗口 0/1/2/3”命令，总共可以添加到 4个

监视器中，这里随便选择一个就可以了，比如选择“添加到监视窗口 0”，如下图所示：

进行以上操作后，变量会显示在监视窗口，如下图所示：
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变量监视窗口中，变量的值默认是十六进制显示，可以右键单击该变量所在行，在弹出菜

单中选择十进制显示：

六、删除被监视的变量

在变量监视窗口中要删除的变量上面右键单击，在弹出菜单中选择删除命令即可删除该变量，如

下图所示：

说明：

1. 在 C语言仿真的时候，对于 HS2300-P系列、HS23P1800系列、HS16F3211系列、HS16F3612系
列等与 PIC兼容的芯片，可以添加全局变量和局部变量到监视窗口。

2. 在 C语言仿真的时候，对于 HS26P10系列、HS23P2710系列、HS23P6620系列、HS23P6625系
列、HS23P6631系列、HS23P63系列、HS23P65系列、HS23P36系列、HS23P56系列、HS26F2728
系列与松翰兼容的芯片，只能添加全局变量到监视窗口，不支持数组添加监视。

3. 在添加的过程中，如果报以下错误，可能原因是该变量在代码中没有使用，从而被优化掉，无法

取得其地址，只要将该变量作赋给其他使用中的变量，即可添加监视，没有调用的函数中的局部变量

也无法添加监视：
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4. 目前只支持基本类型变量和基本类型数组的添加监视（如 char,unsighed char,short,unsigned
char,int,unsigned int,long,unsigned long 及这些类型的数组），还支持 bit 类型变量添加监视，但是不

支持 bit 类型数组，除了这些基本类型之外的复杂类型变量不支持添加监视，如 struct、union、enum、

各种指针类型、float、double类型。但是所有这些类型都可以编译。

七、退出仿真

选择“调试”——>“停止调试”菜单或者工具栏停止调试按钮，即可退出调试模式，如

下图所示：
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八、仿真中操作 EEPROM

这里的 EEPROM 指的是芯片内部包含的 EEPROM，不是应用电路板上的 EEPROM。

对于有内部 ERPROM的芯片，在进入调试界面的时候，调试菜单中的 EEPROM 操作相关菜单命

令会有效，同时界面上会显示 EEPROM 窗口，如下图所示：

如果芯片内部没有 EEPROM，则调试菜单中的 EEPROM 操作命令灰色显示，不可操作，主

界面上的 EEPROM 窗口不显示，如下图所示：
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1、读取 EEPROM 数据：

每次单步运行或全速运行停止的时候，都会更新 EEPROM的值。也可以通过菜单命令“调

试”——>“读取 EEPROM”来手动读取 EEPROM的值。

2、修改 EEPROM 数据：

双击 EEPROM界面上的 EEPROM地址单元即可让该地址变为可编辑状态，然后修改其

值即可，界面上的值修改后会立刻写入到芯片内部的 EEPROM中，如下图所示：

3、下载文件到 EEPROM中：

通过菜单命令“调试”——>“下载 EEPROM文件”命令，即可将.bin文件下载到芯片内

部 EEPROM中，如果文件长度大于 EEPROM大小，则只下载文件最前面的 EEPROM大

小字节到 EEPROM中。

4、读取 EEPROM 中的数据：

通过菜单命令“调试”——>“导出 EEPROM数据”命令，即可将内部 EEPROM中的数

据读出来，保存成.bin文件。

5、擦除 EEPROM 中的数据：

通过菜单命令“调试”——>“擦除 EEPROM”命令，即可将内部 EEPROM中的数据擦

除成 0XFF。



Ver.1.0

第 24 页 共 36 页

说明：

如果将在设置界面中将“EEPROM仿真使能”选项没有勾选，则在仿真过程中，EEPROM

无法操作，同时调试菜单中与 EEPROM相关操作的菜单命令都无法操作，主界面上的

EEPROM窗口关闭。EEPROM设置项如下图所示：

仿真中修改寄存器、RAM和变量的值：修改这些值的方式与修改 EEPROM的值类似，

在此不在赘述，如下图所示：
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第六章 创建库文件

说明：

1、目前只支持创建 C语言的库文件，汇编语言不支持创建库文件。

2、PIC兼容系列芯片创建的库文件后缀为.lpp，松翰兼容系列芯片创建的库文件后缀为.lib。

一、PIC兼容系列芯片创建库

步骤一：按照之前讲述的正常流程创建项目。

步骤二：项目创建后在“项目配置”界面中，勾选上创建库文件，如下图所示：
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步骤三：编译后即可产生.lpp库文件，如下图所示：

编译成功后会在库项目目录下生成.lpp文件，如下图所示：

步骤四：编写库的头文件，将库中的函数声明到头文件中，以便其他程序调用，如下图所示：

其中 int add(int a,int b)就是可以供其他程序调用的库函数。
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二、库文件的使用（lpp文件）

步骤一：将库的头文件和库文件添加到项目中。如下图所示：

步骤二：在主程序中调用库的头文件中声明的函数，如下图所示：

步骤三：在项目源代码中调用库中的函数，如上图所示。

步骤四：编译。
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三、松翰兼容系列芯片创建库

步骤一：按照之前讲述的正常流程创建项目。

步骤二：项目创建后在“项目配置”界面中，勾选上创建库文件，如下图所示：

步骤三：编译后即可产生.lib库文件，如下图所示：
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编译成功后会在库项目目录下生成.lib文件，如下图所示：

步骤四：编写库的头文件，将库中的函数声明到头文件中，以便其他程序调用，如下图所示：

其中 int add(int a,int b)就是可以供其他程序调用的库函数。

四、库文件的使用（lib文件）

步骤一：将库的头文件和库文件添加到项目中。

步骤二：在主程序中调用库的头文件中声明的函数，如下图所示：

步骤三：在项目源代码中调用库中的函数，如上图所示。

步骤四：编译。
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第七章 设置选项

单击“选项”——>“设置”菜单命令可打开设置界面，如下图所示：

一、通用设置



Ver.1.0

第 31 页 共 36 页

二、仿真器更新设置

每次仿真时检测仿真器更新：该选项对芯片类型仿真器和 FPGA 类型仿真器都有效，

如果该选项被选中， 在每次启动仿真时都检测是否需要更新仿真器，如果检测到需要更

新仿真器，会弹出以下界面提示更新：

如果选择“Yes”，则会开始更新仿真器，如下图所示：

更新完毕后自动进入仿真模式。

如果选择“No”,则不会更新，仿真器直接进入仿真模式。

如果选中“下次不再提醒”，则会关闭仿真器更新功能，仿真软件以后都不会检测是否需

要更新仿真器。
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关闭仿真器更新之后，如果想再次启用仿真器更新功能，需要在设置界面重新勾选“每

次仿真时检测仿真器更新”选项，如下图所示：

每次仿真时检测仿真芯片更新：该选项用于更新 FPGA 仿真器里面的仿真电路文件，

只对 FPGA类型仿真器有效，对芯片类型仿真器无效。如果该选项被选中，在每次启动

仿真时都检测是否需要更新仿真芯片电路，如果检测到需要更新仿真电路，会弹出以下界

面提示更新：

1）如果选择“Yes”，则会开始更新仿真芯片文件，如下图所示：

更新完毕后自动进入仿真模式。

2）如果选择“No”，则不会更新，仿真器直接进入仿真模式。
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3）如果选中“下次不再提醒”，则会关闭仿真芯片更新功能，仿真软件以后都不会检测是

否需要更新仿真芯片。

关闭仿真芯片更新之后，如果想再次启用仿真芯片更新功能，需要在设置界面重新勾

选“每次仿真时检测仿真芯片更新”选项，如下图所示：

烧录软件启动设置：

用于设置与华芯烧录软件“HSunWriterII”的交互功能，该功能可方便开发人员调试，

在使用该功能之前，首先需要选择好烧录软件的路径，如下图所示：
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启动烧录软件：如果勾选，可以通过 IDE界面工具栏的打开烧录软件按钮来运行烧录软

件，不勾选的话该工具栏按钮没有作用，如下图所示：

加载文件到烧录软件：如果选中，在点击工具栏的打开烧录软件按钮启动烧录软件的同时，

会将 ccs发送给烧录软件，烧录软件在启动后会自动加载该 ccs 文件。

烧录软件加载后直接下载到烧录器：如果选中，烧录软件在加载完 ccs 文件后，会直接将

ccs下载到烧录器中。

三、编译设置

Picc 编译选项设置，如下图所示：
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在 PIC兼容系列芯片编译 C语言项目前，必须设置好 PICC的安装路径，否则无法进行编

译，会报以下错误：

优化级别：优化最终生成的代码，如果要设置优化级别，必须将界面上的编译配置选择为

Release，否则设置的优化级别无效，如下图所示：

四、仿真设置

用于设置仿真时候的参数，如下图所示：
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仿真电源：用来设置仿真器的仿真电压，只对 FPGA仿真器有效，芯片类型的仿真器无效。

启动仿真和下载时校验数据：下载数据时添加校验功能，以保证数据的正确性，校验是软件自动

进行的，不需要用户操作。

EEPROM仿真功能：该选项只能用于有内部 EEPROM 的芯片类型仿真器，FPGA 仿真器无法使

用，如果使用的是 FPGA 仿真器，该选项必须要关掉，否则通信会出现异常。

对于内部包含 EEPROM 的芯片，若要在仿真时查看 EEPROM 的数据，则该选项必须打开，否则，

界面上面与 EEPROM相关的窗口不显示，无法查看数据，如下图所示：


